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Wazmacniacz mikrofalowy
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Przedmiotem wynalazku jest wzmacniacz mikro-
falowy.

W rozwigzaniach wzmacniaczy transmisyjnych
szerokopasmowych obwody wejsciowy i wyjsciowy
projektowane sg. tak aby uzyskaé stalo$§é podsta-
wowych parametréw wzmacniacza jak: skuteczne
wzmocnienie mocy, wsp6lczynnik szuméw itp. w
szerokim pasmie czestotliwosci.

Wzmacniacze transmisyjne waskopasmowe majg
obwody wejsciowy i wyjSciowy zaprojektowane
tak, ze dobre parametry wzmacniacza sa osiggane
w waskim pasmie czestotliwosci i poza tym pas-
mem pracy wzmacniacz do$é szybko traci swoje
wlasciwosci.

Dotychczas nie s znane wzmacniacze posiadajg-
ce selektywng charakterystyke w pasmie pracy z
mozliwoscig realizowania tej charakterystyki w
szerokim pasmie czestotliwoSci poprzez przestraja-
nie elektroniczne.

Wzmacniacze odbiciowe reailzowane sa tak, ze-

do jedhych z wré6t cyrkulatora dolgczony jest ele-
ment aktywny przedstawiajacy sobg ujemng rezy-
stancje w pasmie pracy. Rezystancja ta moze mieé
charakter waskopasmowy lub szerokopasmowy
i decyduje ona wspélnie z czestotliwosciowymi cha-
rakterystykami cyrkulatora o czestotliwosciowych
wlasciwosciach wzmacniacza odbiciowego. I row-
niez w tym przypadku nie sa znane rozwigzania
zpewniajgce selektywny przebieg ujemnej rezy-
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stancji w funkcji czestotliwosci z mozliwoscia elek-
tronicznego przestrajania w szerokim pasmie.

Istota wynalazku polega na tym, ze wzmacniacz
odbiciowy wyposazony jest w obwéd modyfikacji
z dolaczonym do jego wyjscia rezonatorem prze-
strajanym elektronicznie transformujgcy wsp6i-
czynnik odbicia rezonatora do wr6t tréjwrotnika
aktywnego dla uzyskania duzego wzmocnienia i se-
lektywnej charakterystyki odbicia.

Zgodnie z wynalazkiem wzmacniacz transmisyj-
ny wyposazony jest w obw6d modyfikacji z dolg-
czonym do jego wyjScia rezonatorem przestraja-
nym elektronicznie transformujgcy wspélczynnik
odbicia rezonatora do wrét tréjwrotnika aktywne-
go dla uzyskania duzego wzmocnienia i selektyw-
nej charakterystyki transmisji.

Zaleta wynalazku jest polgczenie funkcji prze-
strajanego filtru i wzmacniacza. Polgczenie to da-
je w stosunku na przykiad do ukladu kaskadowe-
go wzmacniacz — filtr zysk zar6wno na wzmoc-
nieniu i selektywnodci.

Dzieki rozwigzaniu wedlug wynalazku uzyskuje
sie wzmacniacz mikrofalowy selektywny, przestra-

" jany elektronicznie w szerokim pasmie czestotli-

wosci za pomocg rezonatora YIG. Wzmocnienie
tranzystora w ukladzie z selektywnym obwodem
modyfikujacym jest duzo wieksze niz tranzystora
z uziemiong elektroda.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kladzie wykonania. na rysunku, ktorego fig. 1
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przedstawia schemat blokowy wzmacniacza odbi-
ciowego, a fig. 2 — schemat blokowy wzmacniacza
transmisyjnego.

Wzmacniacz odbiciowy zawiera cyrkulator 1,
do ktérego dolaczony jest poprzez obwbdd wejscio-
wy i polaryzacji 2, tréjwrotnik aktywny 3. Do po-
zostatych wrét tréjwrotnika 3 do jednych dotaczo-
ny jest obwéd wyjsciowy i polaryzacji 4 oraz ob-
cigzenie 5, a w drugich obw6d modyfikacji 6 za-
konczony przestrajanym elektronicznie rezonato-
rem YIG.

Czestotliwosé pracy ukladu wyznaczana jest
przez rezonator YIG. Impedancja tego rezonatora
transformowana jest do wrét tréjwrotnika aktyw-
nego ‘3 korzystnie tranzystora pracujagcego w ukla-
dzie OE poprzez obwdédd modyfikacji 6, ktérym
przykladowo jest odcinek linii transmisyjnej o sta-
lych rozlozonych. .

Zadaniem obwodu modyfikacji 6 jest takze
uksztaltowanie modulu i argumentu wspéiczynni-
ka odbicia’ rezonatora YIG, aby wspélczynnik od-
bicia elementu aktywnego widziany we wrotach
cyrkulatora 1 poprzez obw6d wejsciowy i polary-
-zacji 2 byl duzy i miat selektywny charakter w
pasmie pracy ukladu. Obwéd wejsciowy 2, obwbdd
wyjsciowy 4 i obcigzenie 5 pozwalajg na ksztalto-
wanie charakterystyk ukladu rozpatrywanych przy
przestrajaniu w szerokim pasmie czestotliwosci.

Wzmacniacz transmisyjny sklada sie z troj-
wrotnika aktywnego 7, ktéry polaczony jest z wej-
Sciem ukladu WE poprzez obwod wejsciowy i pola-
ryzacji 8 a z wyjsciem WY poprzez obwéd wyj-
$ciowy i polaryzacji 9. W pozostatych wrotach tré6j-
wrotnika aktywnego 7 wlgczony jest obwéd mo-
dyfikacji 10 zakonczony przestrajanym elektronicz-
nie rezonatorem YIG. :

Czestotliwosé pracy ukladu wyznaczona
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przez rezonator YIG. Impedancja, tego rezonatora
transformowana jest do wrét tréjwrotnika aktyw-
nego 7 przykladowo tranzystora pracujacego w
ukladzie OE poprzez uklad modyfikacji 10. Zada-
niem obwodu modyfikacji 10 jest takze uksztalto-
wanie modulu i argumentu wspélczynnika odbicia
rezonatora YIG aby transmisja elementu aktyw-
nego byla duza i miata selektywny charakter w
pasmie pracy ukladu. Obwéd wejSciowy 8 i wyj-
Sciowy 9 pozwalaja na ksztaltowanie charaktery-
styk ukladu rozpatrywanych przy przestrajaniu w
szerokim pasmie czestotliwosci.

Zastrzezenia patentowe

1. Wzmacniacz mikrofalowy odbiciowy zawiera-
jacy cyrkulator z dolgczonym poprzez obwéd wej-
Sciowy i polaryzacji tréojwrotnikiem aktywnym
zamknietym na wyjsciu poprzez obwo6d wyjsciowy
i polaryzacji, obcigzeniem, znamienny tym, ze wy-
posazony jest w obwéd modyfikacji (6) z dolgczo-
nym do jego wyjécia przestrajanym elektronicznie
rezonatorem (YIG) transformujacy wsp6iczynnik
odbicia rezonatora (YIG) do wrét tr6jwrotnika ak-
tywnego (3) dla uzyskania duzego wzmocnienia se-
lektywnej charakterystyki odbicia.

2. Wzmacniacz mikrofalowy transmisyjny zawie-
rajacy tréjwrotnik aktywny dolaczony do wejscia
wzmacniacza poprzez obwé6d wejsciowy i polaryza-
cji a do jego wyjscia poprzez obwodd wyjsciowy i
polaryzacji, znamienny tym, ze wyposazony jest
w uklad modyfikacji (10) z dolaczonym do jego
wyjécia przestrajanym elektronicznie rezonatorem
(YIG) transformujacy wspélczynik odbicia rezona-
tora (YIG) do wroét tr6jwrotnika aktywnego (7) dla
uzy_skénia duzego wzmocnienia i selektywnej cha-
rakterystyki transmisji.

Fig1

Fig.2
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